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Descriere

In acest proiect am ales CPl cu dimensiunea de 320 [um]. Am realizat
componenta in programul EmPro, iar o imagine de ansamblu dupa finalizarea acesteia
(incluzénd toate dimensiunile specificate in datele de proiectare si apoi introducerea

porturilor) este cea de mai jos:
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Aceasta structura este cu 5 straturi (GaAs + Si + Pl + Si), notand cele doua
straturi de Si cu Si1 si Si2.
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Am utilizat model 3D pentru metalizari (Plessey, h=0.5/3um) dupa cum se poate

observa din figurile de mai jos:
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in ceea ce priveste materialele folosite in structurd am optat pentru materiale
Plessey, modificand cu valorile din tabelul 3 (in cazul GaAs, SisNg4, Pl, M2, M3).
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Dupa ce am introdus corespunzator cele doua porturi, am realizat simularea atat
prin metoda FEM cét si prin FDTD.
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Céateva rezultate obtinute in urma simularilor pentru parametrii S sunt:

- S11 prin metoda FEM
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S12 prin metoda FEM
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Am introdus apoi datele in ADS pentru a realiza simularea de circuit (am utilizat

rezultatele obtinute Tn urma simularii FEM, cu numele “ResFEM”). Am realizat apoi

schema in ADS completand cu valorile calculate pe baza ecuatiilor din curs pentru
C_prime, RES, L_M2, L_M3, C_M2 si C_M3.



- C_prime = 2.092459 pF
- RES =0.986156 Ohm

- L_M2=0.296246 nH

- L_M3=0.067339 nH

- C_M2=0.132961 pF

- C_M3=0.020118 pF
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Urmatorul pas consta in simularea propriu-zisa a circuitului pentru a realiza apoi

optimizarea. Din cauza unei erori, nu am reusit sa realizez simularea pe unitatea pe

care am lucrat de acasa, desi in timpul orelor de laborator am reusit sa efectuez

simularea in ADS cu success. Mentionez ca am copiat rezultatele simularii din ADS

realizate la laborator pe un stick, insa din cauza unor probleme stick-ul nu mai este

functionabil si am reluat efectuarea proiectului acasa. Am intdampinat totusi eroarea de

mai jos si nu am reusit sa parcurg toti pasii proiectului.
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Daca este posibil, va pot prezenta rezultatele din ADS pe calculatorul din
laborator (nu am realizat si optimizarea, deoarece ultimul pas pe care I-am efectuat a

fost simularea circuitului).

Am atasat fisierul care implementeaza proiectul in EmPro (arhiva “SMproiect.rar”
ce contine fisierul “sm.zep” functional), precum si arhiva ce contine directorul
“‘CIMM_work” utilizat in ADS).



